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OEM:Valvo Transistor MPSA93 Datasheet

MPSA 92
MPSA 93

SILIZIUM = PNP = PLANAR = EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fiir Verstirker- und Schal ter-Anvendungen

Mechanische Daten:

Gehluse: Kunststoaff,
JEDEC TD=-892

Malangaben in mm.

.
—-J::L- necht kontrollierter Berech
LETEN
Kurzdatent !f&&_gg !Egﬁ_gg
Kollektor=-Sperrspannung -rEH 0" max. 300 200 v
Kollektor=-Emitter=-Sperrspannung =U.p o = max. 300 o0 v
Kollektarstrom -Ic = maAX. 500 mA
£
Gesamtverlustleistung bei 8 = 25%c P ot = @mAX. 625 =
Sperrschichttemperatur &, = max. 150 "c
ﬁlrirhilrnu\'rrltﬁ'rhun‘ 3
bei _l.l:‘l = 10V, =1, = 10 mA B ] 40
KEollektor=Emitter=Res tspannung <
bei -IL' = 20 mA, ']]1 = 2 mA CE sat = (U ¥
Trangit-Frequenz 5
bei —l'” = 200V, -I. = 10 mA fr = 50 MHz
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MPSA 92
MPSA 93

i i MPSA B3  MPSA 93
Absolute Grenzwertes: (gliltig bis L7 '“_} _______ MIPSA_ 93
Eollektor-Sperrspannung bei T, = 03 -1 Ccp oo = E 300 oo v
kollektor-Emitter-Sperrspannung bei l! =01 =lUpp g = max. 300 200 W
Emitter=Sperrspannung bei Il:. = [ —I'J_;I|I g = WRK. 5 )
Eollektorstroms _[l' = BAXs S mA
Gesamtverlustleistung bei B-U E 25%cy I.tol = WAXs 525 mw
Sperrschichttemperatur: &.] = BAX. 150 “c
" " L]
Lagerungstemperatur: &5 = WM. =65 )
B = WAX. 150
5
Wirmewiderstand:
rvischen Sperrschicht und Usmgebung: “'lh U = 200 KW
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Kennwerted bei &J e 25°C

Kollektor-Durchbruchspannung

be i II" = 0, —|[_ = 100 pA:

Kollektor=Fmitter=Durchbruchspannung

bei I, = 0; =1_ = 1,0 mAz

] (

Emitter-Purchbruchspannung
be i ][, = 0, 'tF = 1000 pA:

Kollektor-Hestsirom

be i ]H = 0, -[';,“ = 160 Vi

be i TF. = 0, -l':.“

Emitter=-Heststrom

- =] = 1||':
be i [1_ 0, lHII

= 200 Vi

Kollektor=Fmitter-Restspannung
be i -'I' = 2 mA, =1 = 2 mA:

B
Basisspannung

be i —I', = 2 mA; =1, = 2 mAp

Gleicheairomveratfirkung

Transistor MPSA93

bei =1 = 10 ¥, -n'Ir = 1 mAs

rF
i = = - ]
bei [” 1 v, I', = 1 mAg
b i -[l} s 100 ¥, —I._ = A0 mA:

Transit=Frequenz

he i "1 = 20V, -|:|_ = 10 mA

und f"'| m LWy MHz:

Kallektorkapnzitiit
[FT.R I} = My -II'I'- m 20V, I

1 MHz:
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